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摘要(译)

本发明涉及一种TFT－LCD像素结构，包括位于像素区域的薄膜晶体
管、栅线、数据线和像素电极，所述栅线位于像素区域的中部，与所述
像素电极形成存储电容，所述数据线相对于栅线垂直设置，位于像素区
域的一侧，至少一个所述薄膜晶体管形成在所述栅线和数据线的交叉
处，且与所述像素电极连接。进一步地，所述薄膜晶体管为二个，均与
所述像素电极连接。本发明通过取消公共电极线，由位于像素区域中部
的栅线与像素电极形成存储电容，有效减少了由于公共电极线引起的相
关不良。进一步地，本发明通过在一个像素区域内形成了二个薄膜晶体
管，且二个薄膜晶体管均与一个像素电极连接，使本发明具有响应快、
可靠性高等特点。
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